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Ubicacion de la asignatura en el plan de estudios.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE ESTUDIO
T B 0138
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 5 10
Asignatura Clave Semestre Créditos
INGENIERIA

INGENIERIA ELECTRICA INGENIERIA ELECTRONICA EN COMPUTACION

Division Departamento Licenciatura
Asignatura: Horas/semana: Horas/semestre:
Obligatoria Tedricas Teoricas 64.0
Optativa [ ] Pricticas [ 2.0 Pricticas 320

Total Total

Modalidad: Curso teérico-practico

Seriacién obligatoria antecedente: Electricidad y Magnetismo

MICROCOMPUTADORAS

(L+)
1672
8

t=3.0; p=2.0; T=5.0

COMPUTACION GRAFICA E
ITERACCION HUMANO-
COMPUTADORA
(L#) - 1500
10

EE—

FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ANALISIS NUMERICO MATEMATICAS ESTRUCTURAS
ESTADISTICA MAGNETISMO 1433 AVANZADAS DISCRETAS
1445 (L+) - 1414 1424 0119
8 10 8 8 8
t=4.0; p=0.0; T=4.0 1=4.0; p=2.0; T=6.0 t=4.0; p=0.0; T=4.0 t=4.0; p=0.0; T=4.0 t=4.0; p=0.0; T=4.0
ESTRUCTURA Y DISPOSITIVOS LEGUAJES FORMALES Y SENALES Y SISTEMAS INGENIERIA DE
PROGRAMACION DE ELECTRONICOS AUTOMATAS (L+) SOFTWARE
COMPUTADORAS -1503 (L+) - 0138 1 0442 1473 1531
8 10 8 8 8
t=4.0; p=0.0; T=4.0 t=4.0; p=2.0; T=6.0 t=4.0; p=0.0; T=4.0 t=3.0; p=2.0; T=5.0 1=4.0; p=0.0; T=4.0
SISTEMAS OPERATIVOS DISENO DIGITAL BASES DE DATOS CIRCUITOS ELECTRICOS ADMINISTRACION DE
0840 MODERNO (L+) (L) - 1562 PROYECTOS DE
(L+) - 1645 1644 SOFTWARE - 1643
8 10 14 8 8
1=4.0; p=0.0; T=4.0 t=4.0; p=2.0; T=6.0 t=6.0; p=2.0; T=8.0 1=3.0; p=2.0; T=5.0 t=4.0; p=0.0; T=4.0
1
DISENO DIGITAL VLSI INTELIGENCIA COMPILADORES SISTEMAS DE
(L) ARTIFICIAL 0434 COMUNICACIONES
1535 0406 (L+) - 1686
8 8 8 8
t=3.0; p=2.0; T=5.0 t=4.0; p=0.0; T=4.0 t=4.0; p=0.0; T=4.0 t=3.0; ; T=5.0

REDES DE DATOS

SEGURAS
(L+) - 1598
14

1=6.0; p=2.0; T=8.0




Objetivos de la asignatura.

El alumno analizard circuitos electrénicos bdsicos, considerando el modelado y las limitaciones
de los dispositivos, e interpretard el funcionamiento de los sistemas electrénicos y sus
aplicaciones.

Forma de evaluar el curso.

Calificacion de cada prdctica:

30% Previo Calificacion Final:

25% Desarrollo de la prdctica. ¢ 100% Promedio de las prdcticas

25% Conclusiones. realizadas en el semestre.

20% Presentacién de su reporte. Tabulador de la Calificacién Final
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Metodologia de trabajo durante el curso.
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> Las prdcticas se trabajardn en equipo de 2 personas.
> Previo se desarrolla de forma independiente, cumpliendo los requisitos pedidos en cada uno.
o El previo es obligatorio para realizar las prdcticas (Sin previo No se tomara en
cuenta la realizacién de la prdctica)
o Se deben entregar diagramas electrénicos donde sean pedidos (no de bloques
o de alambrado).
o Disefiar, analizar, implementar y simular los circuitos pedidos en cada prdctica.
> Para el trabajo en el aula virtual se debe subir a la plataforma de classroom el previo
completo de la prdctica correspondiente (obligatorio).

> Trabajaremos en Simuladores, el cual debe tener instalado en su computadora para realizar
la prdctica, asi también se utilizard en el aula virtual. (El simulador debe tener osciloscopio,
fuente de voltaje, generador de funciones, multimetro, ademds de los componentes
utilizados en cada prdctica, como minimo). Se sugiere la bisqueda de algin simulador,
algunos utilizados son:
e Proteus
®  Multisim
> Desarrollo de ejercicios propuestos en el aula virtual, para complementar la prdctica.
> El reporte de la prdctica se puede presentar en trabajo escrito (PDF), video, presentacion.

> Debe incluir:
o Integrantes del equipo
o Ndmero de prdctica y nombre completo
o Objetivo de la prdactica
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Introduccion
Previo solicitado (de los integrantes)
Desarrollo de la prdctica utilizando el simulador, para su revisién

o O O O

Conclusiones (andlisis y comparativo del disefio del previo, desarrollo,
simulacién)
o Bibliografia utilizada (preferencia libros)
> Anexar en el reporte de la prdctica los resultados, grdficas (independientes de las
sefiales obtenidas en el simulador), cuestionario resuelto si existiera.

Temario
1. Introduccion
2. Conceptos de fisica de semiconductores
3. El diodo semiconductor y modelos
4. El transistor bipolar de juntura (TBJ)
5. El amplificador operacional
6. El transistor de efecto de campo (FET)
7. Introduccién a los reguladores de tensién
8. Dispositivos dpticos y de potencia
Bibliografia
JAEGER, Richard, BLALOCK, Travis BOYLESTAD. Robert, NASHELSKY. Louis
Microelectronic Circuit Design Electronic Devices and Circuit Theory
4th edition 7th edition
MNew York New Jersey
McGraw-Hill, 2011 Prentice Hall, 2009
NEAMEN, Donald HORENSTEIN, Mark
Mieroelectronics: Circuit Analysis and Design Microelectronics Circuits and Devices
4th edition 2nd edition
New York New Jersey
McGraw-Hill, 2010 Prentice Hall, 1996
SEDRA, Adel, SMITH, K. C. RASHID, Muhammand
Microelectronics Circuits Microelectronic Circuits: Analysis and Design

6th edition 2nd edition
New York Canada

Oxford University Press, 2010 Cengage Learning, 2011
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Calendarizacion de practicas

Division de Ingenieria Eléctrica [

Departamento de Electrénica

Laboratorio: Dispositivos Electrénicos (CLAVE: 5138) Semestre:  2021-1 Fecha de realizacidn: 10 de septiembre de 2020
© . s S
£ Periodo de realizacion £ . »
£ ® Nombre de préctica o actividad
a inicio término by
1 21-09-20 26-09-20 _ Presentacion del curso
2 28-09-20 03-09-20 .
3 05-10-20 101020 1 CONCEPTOS BASICOS Y MANEJO DE EQUIPO
4 12-10-20 17-10-20 2 DIODO SEMICONDUCTOR
5 19-10-20 24-10-20 3 CIRCUITOS CON DIODOS 1
6 26-10-20 31-10-20 4 CIRCUITOS CON DIODOS 2
7 03-11-20 07-11-20 5 TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA (TBJ)1 CARACTERIZACION DEL TBJ
8 09-11-20 14-11-20 6 TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA (TBJ)2 CIRCUITOS DE POLARIZACION
9 17-11-20 21-11-20 7 TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA (TBJ) 3 ANALISIS DE SENAL PEQUENA
10 23-11-20 28-11-20 8 TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET) 1 CARACTERIZACION DEL MOSFET
11 30-11-20 | 05-12-20 9 TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET) 2 POLARIZACION DEL MOSFET
12 07-12-20 12-12-20 10 TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET) 3 CIRCUITOS DE APLICACION CON MOSFET
13 04-01-21 | 09-01-21 11 AMPLIFICADOR OPERACIONAL
14 11-01-21 16-01-21 12 AMPLIFICADOR OPERACIONAL
15 18-01-21 23-01-21 13 REGULADORES DE TENSION
16 25-01-21 30-01-21 :r;?:s:s:ilc:Li:lclzc;;)?aetsoizprofesores de laboratorio a alumnos y entrega de evidencia de evaluaci6n practica a
Preparacion de listas de calificaciones finales de laboratorio para la entrega a profesores de

Dias inhabiles: 2 de noviembre - LUNES
16 de noviembre -LUNES



